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SUMILLA

El curso pertenece al drea de estudios especificos, es de naturaleza tedrico - prdctica. Le
permite al estudiante los conocimientos y aplicaciones de los diferentes tipos de dispositivos
electronicos modernos en el dmbito del andlisis, disefio, desarrollo y programacion de estos.
Estos dispositivos estdn tecnoldgicamente en dreas de automatizacion industrial, en el
campo de la electronica, las telecomunicaciones, automotriz, robdtica, entre otros. El Curso
se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I.- Diodos Semiconductores,
Il.- Transistores Bipolares de Union, Ill.- Transistores de Efecto de campo, IV.--Dispositivos de
potencia, Circuitos integrados y el Amplificador Operacional Ideal y sus aplicaciones. Uso del
Proteus o Multisim para el laboratorio virtual.

3.1

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Competencias

Comprueba las caracteristicas teorico - practicas de los diodos semiconductores.
Comprueba las caracteristicas teoricas practica de los transistores bipolares.
Comprueba las caracteristicas teoricas practica de los transistores de Efecto de campo.
Analiza los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial

Comprueba las caracteristicas y aplicaciones de amplificador operacional ideal.
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3.2 Capacidades

Comprende las caracteristicas diodos semiconductores.
Comprende las caracteristicas transistores bipolares

Comprende las caracteristicas transistores FET.
Aplica los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial.

Comprende las caracteristicas del amplificador operacional ideal y sus aplicaciones.

3.3 Contenidos actitudinales
Comprende las caracteristicas teorico - practicas de los diodos semiconductores.
Comprende las caracteristicas tedricas practica de los transistores bipolares.
Comprende las caracteristicas teoricas practica de los transistores de Efecto de campo.

Reafirma los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial
Comprende las caracteristicas del amplificador operacional ideal y sus aplicaciones.

Iv. PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES



UNIDAD I: DIODOS SEMICONDUCTORES

CAPACIDAD: Comprende las caracteristicas diodos semiconductores

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Jg;ﬁ;
Introduccion al curso
Niveles de Energia, Expone los conceptos y principios fundamentales de Energia y materiales | Lectivas (L):
1 Materiales extrinsecos tipo P y N. extrinsecos. Introduccion al tema - 1 hora
calculo de niveles Desarrollo del tema - 1 horas 4
Identificacion de los materiales que se Calcula los niveles de Energia Practica de Laboratorios- 2 horas
emplean en el Laboratorio Virtual con Proteus o Simulink
Describir los materiales a utilizar en el laboratorio
Expone los conceptos y principios del diodo Ideal. Lectivas (L):
Diodo 'de?': - o o Introduccién al tema - 1 hora
2 Construgcm Ba3|ca.y Calcula caracteristica del diodo ideal Desarrollo del tema — 1 horas 4
Caracteristicas del diodo. .
Curva Experimental del Diodo en laboratorio Describir los materiales a utilizar en el laboratorio I\-/ailrtt)l?;thoonnoProteus 0' Szirrr]lzmsk
, , , , . , , , Lectivas (L):
Parametros de los diodos Resistencia de CD Resuelve y da solucion de Parametros de diodo semiconductor Introduccion al tema - 1 hora
3 Resistencia en AC o dinamica. Desarrollo del tema — 1 horas 4
Circuito Equivalente. Aplica los conocimientos tedricos para resolver problemas. :
Aplicacion del Diodo de Silicio en circuitos CD Lgboratono -2 horag
En laboratorio Experimenta la aplicacién de diodo en circuitos CD Virtual con Proteus o Simulink
Circuitos Equivalentes modelos del diodo. Lectivas (L):
Corrientes de Desplazamiento y de Difusién Expone los conceptos y principios fundamentales del modelo del diodo. - Introduccion al tema - 1 hora
4 efecto de la temperatura en diodos Desarrollo del tema 1 horas 4
Aplicacion del Diodo de semiconductores En Calcula las corrientes de desplazamiento y difusion Laboratorio -2 horas
laboratorio . .
Experimenta con diodos semiconductores en el laboratorio Virtual con Proteus o Simulink
Diodo Zener, Caracteristicas. Aplicaciones
Diodo de barrera Schotky. Expone los conceptos y principios fundamentales del diodo Zener.
Diodo Varactores. Diodo de potencia. Lectivas (L):
Diodo Tunel. Calcula las corrientes del Diodo Zener Como Regulador.  Introduccion al tema - 1 hora
5 Curva Experimental del Diodo Zener y aplicacion Desarrollo del tema 1 horas 4

en laboratorio

Experimenta con diodos Zener como Regulador en el Diodo laboratorio

Comprende las caracteristicas tedrico - practicas de los diodos
semiconductores.

Laboratorio - 2 horas
Virtual con Proteus o Simulink




UNIDAD II: Transistores Bipolares de Unidn

CAPACIDAD: Comprende las caracteristicas del transistor Bipolar

HORAS
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Transistor de Unidn Bipolar.
Operaci6n del Transistor Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor. Lectivas (L):
Accién Amplificadora Calcula las corrientes del transistor Introduccion al tema - 1 hora
6 ' Desarrollo del tema — 1 horas 4
Célculo de los parametros del Transistor del Experimenta los parametros del Transistor en laboratorio Laboratorio - 2 horas
transistor en y utilizando manuales en Laboratorio. - Virtual con Proteus o Simulink
N . Lectivas (L):
Configuraciones. Base Comun, Introduccion al tema - 1 hora
, g . , Desarrollo del tema — 1 horas
Configuracion Emisor Comun. Expone los conceptos y principios fundamentales de la configuracién con BJT. Laboratorio -2 horas
. . . . . - Virtual con Proteus o Simulink
7 Colector Comun Calcula las corrientes del Transistor en sus configuraciones. A

Valores Nominales. Maximos del Transistor.
Polarizacion CD: BJT

Curva Experimental del Transistor y aplicacion
en laboratorio

Experimenta la curva del transistor en laboratorio

Comprende las caracteristicas tedrico - practicas de los Transistores bipolares




EXAMEN PARCIAL




UNIDAD lll: Transistores de Efecto de campo

CAPACIDAD: Comprueba las caracteristicas teorica practica de los transistores de Efecto de campo.

TOTAL
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS
Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor FET
Calcula las corrientes del transistor FET.
Tran3|storeslqe Efegtg de Campo. Descripcion Experimenta los parametros del FET en laboratorio Introduccién al tema - 1 hora
Construccion. Graficas
9 Desarrollo del tema — 1 horas 4
Laboratorio - 2 horas
Virtual con Proteus o Simulink
Polarizacion del FET.
Amplificador J-FET con Auto polarizacién.
Circuitos con polarizacion Expone los conceptos y principios y polarizacion del FET
Introduccion al tema - 1 hora
10 Calcula las corrientes del transistor FET. Desarrollo del tema - 1 horas 4

Experimenta los parametros del FET

Laboratorio - 2 horas
Virtual con Proteus o Simulink




1

Polarizacion CD: del FET Polarizacion Fija. Punto de
Operacion. Circuito de polarizacion.

Expone los conceptos y principios fundamentales del Transistor.
Calcula las corrientes del transistor.

Experimenta midiendo los parametros del FET

Introduccion al tema - 1 hora

Desarrollo del tema — 1 horas
Laboratorio - 2 horas
Virtual con Proteus o Simulink

Comprende las caracteristicas tedrico - practicas de los Transistores
Unipolares diodos semiconductores.




UNIDAD IV: Dispositivos de potencia, Circuitos Integrados y el Amplificador Operacional Ideal y sus Aplicaciones

CAPACIDAD: Aplica los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el campo industrial, y las Aplicaciones del Amplificador Operacional Ideal

TOTAL
SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS
Expone los conceptos y principios fundamentales de los dispositivos de potencia
R.
Dispositivos de Potencia. > Rectificador controlado de silicio
Rectificador, controlado Operacion Basica. Calcula las corrientes del SCR
12 Caracterislticas aplicaciones de Los Dispositivos ' . Introduccion al tema - 1 hora 4
de Potencia Experimenta midiendo los parametros del FET - Desarrollo del tema — 1 horas
Laboratorio - 2 horas
Virtual con Proteus o Simulink
Expone los conceptos y principios fundamentales del SCR y otros dispositivos.
EI SCR Activado por Luz (DIAC, TRIAC, UJT, y Opto electrdnicos.
Diac, Triac. Transistor de Mono unidn. Calcula las corrientes del DIAC, TRIAC, UJT. - Introduccion al tema - 1 hora
- CII'.CUItOS In.tegrados Monolitico, Mascarillas. . Desarrollo del tema - 1 horas A
Filtros Activos. Experimenta midiendo los parametros del SCR y en las que el circuito contiene los |- Laboratorio - 2 horas
Zener, UJT, DIAC, TRIAC, SCR, efc. Virtual con Proteus o Simulink
Expone los conceptos y principios fundamentales del Circuitos integrados ClI.
Circuitos Integrados especiales Calcula Cantidad o unidades integradas
Experimenta caracteristicas del Cl
Introduccion al tema - 1 hora
14 Reafirma los circuitos integrados y dispositivos de potencia en el |- Desarrollo del tema — 1 horas 4
campo industrial - Laboratorio - 2 horas

- Virtual con Proteus o Simulink




15

El Amplificador Operacional Ideal y sus Aplicaciones.

Expone los conceptos y principios fundamentales del Amplificador Operacional Ideal

Calcula Cantidad o unidades integradas del Amplificador Operacional Ideal

(OPAMP) en sus diversas configuraciones.

Introduccion al tema - 1 hora
Desarrollo del tema - 1 horas

Experimenta caracteristicas del Cl OPAMP ideal y sus Aplicaciones. Laboratorio - 2 horas
- Virtual con Proteus o Simulink
Reafirma el C| OPAMP ideal y sus aplicaciones y en proyectos de
investigacion y en el campo industrial.
16 | EXAMEN FINAL
17 | EXAMEN SUSTITUTORIO




VL.

Vil

VIl

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Método Expositivo — Interactivo. Disertacion docente, participacion activa del estudiante.

Método de Discusion Guiada. Conduccién del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones.
Método de Demostracion — Ejecucion. El docente ejecuta para demostrar como y con qué se hace y el
estudiante ejecuta, para demostrar lo que aprendié.

RECURSOS Y MATERIALES

Se expondra aspectos conceptuales y aplicativos del curso con el uso del proyector. Se resolvera problemas
de aplicacién de en la pizarra acrilica. Se resolvera problemas y se verificara su respuesta mediante su
implementacion en el laboratorio y programas de simulacion o aplicacién. Se hara uso de la computadora
con software como Proteus o Simulink (Laboratorio Virtual con Proteus o Simulink)

En el laboratorio Virtual con Proteus o Simulink se Disefia, implementa, analiza y comprueba algunos de los
temas relacionados con algunos tépicos de las unidades indicadas en la programacién de contenidos.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE
El promedio final se obtiene del modo siguiente:

PF = (EP + EF + PP + PL)/4

PF = Promedio Final
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PP = Promedio de Practicas Calificadas
PL = Promedio Laboratorio Virtual, incluido el Proyecto/Monografia.
FUENTES DE CONSULTA.
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Otros materiales didacticos en PDF y/o Videos tutoriales.



